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Toshiba lancerer naeste generation af superjunction power MOSFETs

Nye komponenter gger effektiviteten i stramforsyninger endnu mere

Dusseldorf, Tyskland, 9. oktober, 2018 — Toshiba Electronics Europe (“Toshiba”) lancerer
en ny serie af sin neeste generation af 650V power MOSFETSs til brug i stramforsyninger til
servere i datacentre, til solcellepanel-invertere, UPS’er og lignende industrielle applikationer.

Farste komponent i DTMOS VI-serien er TKO40N65Z, en 650V komponent, der tillader
kontinuerte drain-stramme (Ip) op til 57A - 228A i pulsdrift (Iop). Den nye komponent har en
ultralav drain-source on-modstand, Ros(on), pa 0,04Q (0,033Q typisk), hvilket reducerer tabene
i effektapplikationer. Denne enhancement-mode komponent er ideel til brug i modemne high-
speed switchede streamforsyninger pa grund af den reducerede kapacitans i designet.

Effektiviteten i stramforsyninger bliver forbedret gennem en reduktion i nggleparametrene —
det sakaldte figure-of-merit (FOM) — Roson) X Qga. TKO40N65Z har en 40% forbedring i dette
vaesentlige produkttal i forhold til den foregaende DTMOS IV-H komponent, svarende til en
betydelig foragelse af forsyningseffektivitet pa op mod 0,36% malt i et a 2,5kW PFC-kredslgb.
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Den nye komponent er kapslet i et industrielt standard TO-247 hus, hvad der sikrer
kompatibilitet med eksisterende designs, men ogsa giveren let tilgang til nye projekter.

Toshiba vil fortsat udvikle sit line-up af produkter for at imgdekomme markedstendenser, hvad
der Igbende forbedrer effektiviteten af stremforsyninger og —systemer.

De nye komponenter er allerede volumenproduktion og udskibning kan ske gjeblikkeligt.
For specifikationer og datablade klik her

Folg nedenstdende link for mere information om Toshibas 400-900V MOSFET-udbud:
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/mosfet/hv-mosfet.html
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Om Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) er den europzeiske komponentforretning af Toshiba Electronic Devices
and Storage Corporation. TEE tilbyder europaeiske kunder og virksomheder et bredt udsnit af innovative hard disk
drive (HDD) produkter samt halvlederlgsninger til automotive-, industrielle- og loT-applikationer,
beveegelsesstyring, telecom, netvaerk samt forbruger- og hvidevareapplikationer. Virksomhedens brede portefalje
omfatter integrerede tradlgse I1C’er, effekthalvledere, mikrocontrollere, optiske halvledere, ASICs, A

SSPs samt diskrete komponenter lige fra dioder til logik-IC’er.

TEE har hovedkvarter i Disseldorf, Tyskland, med kontorer i Frankrig, Italien, Spanien, Sverige og United Kingdom,
hvorfra der udfgres design, produktion, marketing og salg. Virksomhedens administrerende direktgr er Hr. Tomoaki
Kumagai

For mere information bes@g venligst Toshiba Electronics Europe's website pa www.toshiba.semicon-storage.com.
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Udsendt for Toshiba Electronics Europe af:
Birgit Schoniger, Publitek

TIf: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Oktober 2018 Ref. 7163/A



